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c Mmsem‘ Hersteller-Teilenummer: JAN1N6475
Hersteller / Marke: Microsemi
Teil der Beschreibung: TVS DIODE 40.3VWM GPKG AXIAL
Datenblatter: G JANLING475.pdf
RoHs Status: Enthalt Blei / RoHS nicht konform
Lagerzustand: New original, 2617 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong
Image may be representation, Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
See specs for product details.
Teilenummer JAN1IN6475
CHersteler Moosemi
Beschvelbung TVSDIODE403WWM GPKGAXIAL
CKategore Schaltkreisschutz > VS - Dioden
Ctelstaus Wi7pessock
 Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) O
Spannung - Klemmung (max) @ Ipp B35
Spannung - Auftellung (min) BN
Unidrektonale Kangle .
A zener
Suppller Device-Gehawse . mial
Csee Mifary, MILPRE-19500/552
stomletungsschz No o
Power-PeakPuse sOOW(LSW)
Vepackwng Buk
Vemackung /Gehawse Gl
Betriebstemperatur SeCo17SCT)
Befestigungsat ThoughHole
Stom - Spitzenimpuls (10/ 1000s) msAG200)
Kepodtit @ Frequenz S
Canwendungen GenemlPupose ]
Sie konnen auch interessiert
sein:
JAN1N6474 JAN1N6475US JAN1N6476 JAN1N6473
Microsemi Corporation Microsemi Corporation Microsemi Corporation Microsemi Corporation
TVS DIODE 30.5VWM GPKG TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF TVS DIODE 51.6VWM GPKG TVS DIODE 24VWM 41.4VC GPKG
AXIAL AXIAL AXL
JAN1N6473US JAN1N6474US JAN1N6476US JAN1N6485US
Microsemi Corporation Microsemi Corporation Microsemi Corporation Microsemi Corporation
TVS DIODE 24VWM 41.4VC TVS DIODE 30.5VWM GSQMELF TVS DIODE 51.6VWM GSQMELF DIODE ZENER 3.3V 1.5W D5A
GSQMELF
JAN1IN6475 Zugehdriges Mehr
Jﬁ@MSE@‘W t JAN1N6475 Datenblatt JAN1N6475-Datenblatter JAN1N6475 PDF Microsemi JAN1N6475
JAN1N6475 Electronic JAN1N6475-Komponenten JAN1IN6475-Verteiler JAN1N6475-Bild JAN1IN6475-Teil
JAN1IN6475 Preis JAN1N6475 Hersteller JAN1N6475 Bild JAN1N6475 Aktie JAN1IN6475 Inventar
JAN1IN6475 Neu JAN1N6475 Original JAN1IN6475 garantiert JAN1N6475 RFQ JAN1N6475 Online bestellen
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